




















专利名称(译) 有源矩阵型液晶显示装置，在不同部分具有氧化硅
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摘要(译)

用于低功耗的改进的液晶显示装置具有薄膜晶体管作为开关装置。薄膜
晶体管具有氮化硅和氧化硅的层叠膜的栅极绝缘层，半导体层，漏电极
和源电极，以及辅助绝缘层，在栅电极上依次层叠。辅助绝缘层包括通
过氧化半导体层的表面而形成的氧化硅的一部分。
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